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1ère GEN 2007-2008

DS7.

DS n°7: mardi 20 mai 2008. 
Les exercices sont totalement indépendants et peuvent être traités dans un ordre quelconque.

Il sera tenu compte de la présentation, de l'écriture et de l'orthographe dans la notation.

1°) - exercice n° 1 : cours sur les dipôles RLC   6 pts
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	Dipôle R
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u(t)  
	Dipôle C

      i(t)
u(t)
	Dipôle L

   i(t)
u(t)

	Relation entre u(t) et i(t)
	
	
	

	Impédance complexe
	
	
	

	Relation entre U et I
	
	
	

	Déphasage entre u(t) et i(t).
	
	
	


2°) - exercice n° 2 : dipôle RL série avec les vecteurs de Fresnel 7 pts
On considère le circuit ci-dessous :

                                    L 


i(t)



 



uL(t)







       R

      uR(t)

      
        e(t)




1) Calculer la valeur efficace UL de la tension aux bornes de la bobine et donner la valeur du déphasage entre uL(t) et i(t).

2) Calculer la valeur efficace UR de la tension aux bornes de la résistance et donner la valeur du déphasage entre uR(t) et i(t).

3) Construire avec application les trois vecteurs de Fresnel associés aux trois .signaux i(t), uL(t) et uR(t) 

       ( échelle à respecter : 1 cm => 1 V  et 1 cm => 10 mA  )

On prendra le vecteur associé à i(t) comme référence des angles.

4) Ecrire la relation entre e(t), uL(t) et uR(t) et en déduire la méthode pour construire le vecteur de Fresnel associé au .signal e(t). Construire ce vecteur et préciser sa longueur en centimètre et son angle par rapport à la référence.

5) A l’aide du diagramme de Fresnel, donner la valeur de 
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 et le déphasage entre la tension e(t) et le courant i(t) en expliquant votre manière de procéder.

6) Calculer les valeurs efficaces de e(t) et de i(t) . A l’aide de E et I, calculer la valeur de l’impédance totale du circuit 

3°) - exercice n° 3 : dipôle RC série à traiter avec les complexes 7 pts
On considère le circuit ci-dessous :

                                    C 


i(t)



 



uC(t)







       R

      uR(t)

      
        e(t)




7) rappeler littéralement les impédances complexes des dipôles R et C.

8) faire le calcul de ces deux nombres complexes.

9) en déduire l’impédance complexe Z  du dipôle constitué de R et  C en série.

10) calculer le module et l’argument de Z.

11) écrire la relation entre e , Z et i.

12) calculer le nombre complexe i en considérant que la tension aux bornes du générateur e(t) constitue la référence des déphasages.

13) En déduire  la valeur efficace I du courant i(t) et donner la valeur du déphasage entre i(t) et e(t).















































































































































































e(t) : générateur sinusoïdal d’amplitude 10 V et de fréquence      f = 20 kHz.


         C= 470 nF 


R = 50 (


� EMBED Equation.3  ���= 10 V





e(t) : générateur sinusoïdal d’amplitude � EMBED Equation.3  ��� et de fréquence       f = 200 Hz.


         L = 0,1 H 


R = 150 (


� EMBED Equation.3  ���= 25 mA
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